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~ Uklad zabezplecza]acy urzadzema elektroniczne przed podamem
zbyt wysokiego napiecia

! 1

Przedmiotem wynalazku jest uklad zabezpiecza-
jacy u.nzq.d»zema elktroniczne przed podaniem
zbyt wysokiego napiecia, zwlaszcza urzgdzenia za-
wierajace elementy logiczne. Uklad wymaga prze-
plywu pradu sygnaléw w kierunku ukiadu za-
bezpieczanego.

Znane ukiady zabezpieczajace opieraja sie na
zastosowaniu ogranicznikéw diodowych. Rozwigza-
nia takie moga byé stosowane tylko w przypad-
kach, gdy rezystancja wewnetrzna zrédia sygnadu
jest dostatecznie wysoka, lub istnieje mozliwosé
wilaczenia w obwodzie sterujacym dodatkowej re-
zystancji. .

Jedli rezystancja wewnetrzna zrédia sygnalu
jest zbyt mata i ze wazgledow ukitadowych nie
mozma stosowaé w obwodzie sterujacym mrezystan-
cji dodatkowej, to ograniczniki diodowe nie spel-
niaja swoojego zadania, gdyz przy podaniu zbyt
wysokiego napiecia wulegaja zniszczemiu. Ponadto
ukiady te cechuje mala szybko$é¢ dziatamia. Wa-
dy te usuwa uktad wediug wynalazku. Kazde wej-
Scie sygnatowe ukladu jest polaczone z urzadze-
niem zabezpieczanym przez diode, skierowana w
kienunku przeptywu pradu sygnalu oraz poprzez
diode sterujaca, rezystor, diode Zenera z kluczem
tranzystorowym, wtaczonym od strony jednego
bieguna zZrodia zasilania ukladu. Klucz tranzy-
storowy jest potgczony céwniez szeregowo po-
przez rezystor z diodg separujaca, ktora jest wig-

114 558

10

13

25

2, ~
czona 'w obwodd zasilania od strony drugiego bie-
guna Zrédia zasilania, od kiérego plynie prad w

 kierunku zgodnym z pradami w. obwodach wej-

Sciowych.

Dziatanie ukiadu wedlug wynalazku polega na
tym, ze w momencie podania zbyt wysokiego na-
piecia na dowolne wejScie urzadzenia zabezpie-
czanego poprzez diode skierowang w kierunku
przepiywu pradu sygnalu, unzadzenia to jest se-
parowane od obu biegunéw zZr6édia zasilania ukla-
du a jednocze$nie wszystkie jego wejScia sa se-
parowane elekitronicznie od pozostalych Zrédet sy-
gnatu. W wyniku separacji wyzsza od dopuszczal-
nego warto$é napiecia odlozy sie ma pbdlprzewod-
nikowych elementach separujacych a jego maksy-
malna wielko$¢é jest okreSlona parametrami gra-
nicznymi tych elementéw.

Przedmiot wylrnaﬁa;zku jest przedstawiony bli-
zej w przykladzie wykonania na rysunku.

Uklad zabezpieczajacy zawiera diody dj + dp,
wilaczone szeregowo w obwodach wejsciowych, se-
parujgcych bezposrednio napiecia o polaryzacji u-
jemnej oraz separujacych mnapiecia o polaryzacji
dodatniej od pozostalych Zrédet sygnatdbw S; + Sp,
diody sterujace dsy; + ds, realizujace sume lo-
giczng, ktorej wyjscie polaczone jest szeregowo
z mezystorem R,, diodg Zenera dz, kluczem tran-
zystorowym Ts, T, ujemnym biegunem Zrédia za-
silania — Uecec i poprzez tranzystor T z punktem
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zasilania — Uec¢” ukladu zabezpieczanego. Dodat-
ni biegun #ré6dia zasilania + Uce jest polgczony
z punktem easilania + Uec’ ukladu zabezpiecza-
nego poprzez diode separujgcq dg. Tranzystor Ts
przy napieciu dopuszczalnym na dowolnym z wejsé
Wey +— Wen jest zablokowany a tranzystor T,
kitérego baza sterowana jest [poprzez rezystor Ry,
polgczony z dodatnim biegunem zasilania + Uce,
znajduje sie w stanie masycenia.

Przy podanfiu napiecia wydszego niz dopuszczal-
ne o polaryzacji dodatniej na dowolne mwejsoie np.
We; poplynie prad w obwodzie ‘Wey, dioda dy,
dioda dgy, rezystor R, dioda Zenera d. tranzy-
stor 'Ts, biegun ujemny — Uecc #rédia zasilania,
cd spowoduje “pizefjcie tranzystora Ts ze stanu
blokady w stan nasycenia a tym samym wodciecie
pradu sterujacego bazq tranzystora T.

. Tranzystor ‘T-Mpmajidmie w stan blokady i sta-
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de dy i strukture ukiadu zabezpieczanego do po-

" zostatych Zrodet sygnatéw dogicznych S, —Sp.

Opisany wukitad zabezpieczajgcy jest premeznaczo-
ny zwlaszcza do unzgdzen elekitmonicznych stuzg-
cych do testowania modutéw cyfrowych majacych
rézne poziomy standéw logicznych. Uktad ten wy-
maga - przeptywu pradu |sy1gna16|w w - kierunku u-
kialdu zalbe|z|p1e~czamego R

Zastreezeanie (pa:?deinmuwe

Uklad zabezpieczajacy unzadzenia elektnomcme
przed podaniem mbyt wysokiego napiecia, zwkasz-
cza urzgdzenia zawierajgce elementy bogicane, za-
wierajacy elementy polprzewodnikiowe, znamienny
tym, ze kavde wejScie (Wey — Wen) sygnadowe

‘ukladu jest potaczone z urzgdzemiem zabezpiecza-

nym poprzez diode (d; = dy) skierowang w kie-
runku przeptywu pradu sygnadu oraz popnzez dio-

nie sie elementem separujacym ujemny biegun 20 de sterujaca (ds; - ds.) mezystor (Rp), diode Ze-
fr6dia zasilania — Uce od punkitu zasilania — Ucc’ nera (dz) z kluczem tranzystorowym (Ts, T) wig-
ukladu zabempieczanego. Jednoczednie to wytsze czonym od strony jednego biegunal—Ucc) Zrodla
napiecie poprzez diode dy i strukture ukiadu za- zasilania uk%adu przy czym klucz tranzystorowy
bezpieczanego zwigkiszy potemcial w drugim Ypunk- (Ts, T) jest polaummy Szeregowo pOpIrzez rezy-
cie zasilania + Uecc tego ulftadu, co spowoduje 35 stor (Ry) z diodg separujgcg (do), Mmma w ob-
zaplokowanie diody dg i tym samym stanie sie wod zasilania od strony drugiego bieguna (+Uecc)
ona réwniez elementem separujgcym. Pozostale irédia zasilamia, .od térmego plynie prad w kie-
diody d; <+ dn zabezpieczaja przed przedostaniem runku zgodnym z pradami w obwodach weu\éuo-
si¢ wyzszego napiecia z wejScia Wey poprzez dio- ~ Wych.
- st Wet 'EZ “Jee!
N " 1 %l
sy [‘tL {1
S2 we2 42 '
| Zetd
csz* Q
‘ s3 wes 33
oy
+Uec do Ao ~
TTTTT T _‘\'——T——-—— - — — e
R S We c¢n
N R e 1
Ts dz R? dSn#
“Uce T ‘ T
rUet!

DN-3, zam. 74/&2

Cena 45 st



	PL114558B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


